Silizium-Epitaxie-Planardioden

SAY 14 und SAY 15

Verwendung

Dia Silizium-Epitoxie-Plonardioden SAY 14 und 5AY 15
warden vorwiegenrd als schnelle Schaoltdioden eingesetst.
Die Sperrverzégerungsreit bheider Diodentypen betrdgt
tri =<,,‘ 4 ns,

Der Typ SAY 15 ist 1ir den Einsotz bei Betriebsspon-
nungen bis 15V usd moximaten FluBstrdmen von < 75mA
vorgesehen,

Der Tys SAY 14 ist fir den Einsotz bei Betriebsspon.
nungen bis 25V und maximaten FluBstrémen von
<2 115 mA bestimmt.

Die grrantierten Kenndoten ermbglichen eine &kono-
mische Fertigeng und domit den niedrigen Preis der
Diodenr. Die Dioder SAY 14 entsprechen In ihrem stati-
schen Verhalten im wesentlichen dem Typ SAY 11 frfe
Heft 24 (1968) und 1 {1969)]. Die Dicden werden in sinem
Allgiasgehduse nach der DH-Technik gefertigt. Dras fithrt
zu einem niedrigen Wérmewiderstond und ermbglicht
den Einsotz ouch bei erhdhten Verlustleistungen.

Die Dioden entsprechen in ihrer Klimafestigheit der
Priifklasse 422 und den DSRK-Bedingungen.

Die Fertigung nuch modemsten Technologien und die
strenge Qualitdtskontrolle sichern hohe Zuverldssigkeit
beim Einsatz

{die Diode SAY 14 ist vergleichbor mit den Typen BAY 94
aurd 1N 3009; die Dode SAY 15 mit demn Typ BAY 93,
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Bild 1: Gehduseabmessungen

Gremwerte bef 4, = 45°C

Spemgleithspannung Uy max. 25V
Schnitelsperrsponnung by max. 35Y
BurehigByieichstrom 1p max. 113 mh
ScheiteldurchiaBstram ey max. 225 mA
Ricktstrom |, max, 75 mh
Stofidurchiofiztrom tpy max. A

< 1 us, Pause 2 2 min

Garomtverustieistung Py max. 300 mw
Gesamtwirmewiderstand Ry, max. 0,35 grel/mw
Sperrschichiternperatir mox. 130 °C
Lagerungstamperaturbereich 4, — 53 - 156 7°C
SAY 15

Kennweste tai By w35 °C bal ¥, = 45°C

Durchiafigieithstrom

peitly =1V by =10 mA -
Byrchlafiglelchspannung

belbp==1mA Ly =083V =
Sperrglelchstram

bl Uy == 15V [ = HnA = 300 nA
bl Up == 20V Ik = 5 pA —

Retriebswerte bei &, == 25°C

Desomthkopazitdl
beildy =0V, f=1MHz

Uye =50 m¥ Cooe 5 4pF
Sperrversbgerungszeit
beit} tre = 4 ns

Grenrwerte bei #, — 45°C

Sperrglelchspannung Uy max. 5V
Scheitelsparrspennung Uy mox. 20V
Durchlsfigleichsirom 1 max. Thmb
Sehelteldurchbafistrom by max, 150 mA
Richistrom f, max.  S0mA
StoBdurchiofistrom ipg

< 1 w3, Pouse =23 min max. 2A
Gesamiveriustieistung Py, e, 300 mwW
Gesamtwirmewiderstand &y, gmod. 3,35 grodimW
Sparpschichiemperotur & mox. 150 'C
ftogerungstemperoturbereich §, — 5. 150

Die im folgenden angefebenen Kennlinien haben infor-
mativen Charakter.

Die Messung der Sperrvemzigerung erfolgt in einer
Schaltung nach Bild 2 und Bild 3. Die Anstiegszeit des
Pulsgenerators ist dabei <007 ns. Die Bandbreite des
Somplingoszllografen betidgt etwa 300 MMz

3% heim Schalten von by = I0mA ouf Uy =&V, gemassen bel |y
= 1 mA
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Bild B: SAY 15:
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Blkd 7: 5AY 15: Sperrstrom | als Funktion der Sparrv
sponnung Un bel ¢, = 25°0 p
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Bild 8: SAY t4: FluBspannung Up als Funkbon der
Umgehung stemperatur iy mit Ip ols Porameter




Silizium-Epitaxie-Planardioden
SAY 14 und SAY 15
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Bild 9; SAY 1%5:; Fiulsponnung U, als Funktion der Umgebungsiem-
paratur §,, mit i als Porameter
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Bild 10 SAY 14: Spertstrow | als Funktion der Umgebungsiompe-
rotur &, wmit Uy als Porameter
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Bild 11: SAY 15: Spwrtstrom §; ofs Funktion der Umgabungstempa-
ratur §;, mit Uy ols Parometer
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Bild 12: SAY 14, SAY 151 Temperaturkoefiiziant TK; als Funktion des
Flublstromes 1, °
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Bild 13: SAY 14: Gesomtkaporitét €., als Funkflan der Sparnpon.
nung Up, bei &, ==25°C
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Bild 14: SAY 15: Oesamtkapoxitht Cy.. ols Funktion der Sperrspan.
puny Uy, bel 3, = 25°C
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Bld 157 SAY 14, SAY £5: SporveriBgerungsvorhalten baim Umsdal-
tan noch’) (AbsiaisssnmaoBstab in nse}
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Bild 45+ SAY H: Dilfarentielfer FluBwiderstand rr ol Funkiton des
FluBstromes Iy bal 3, == 3 °C
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Hild 17: SAY 15: Dif{erentolior Flulwiderstand 1; als Fonktion dea
Fluistromes iy bel 4, — 2§ °C

I -

- N\

AN

i) 8 80 a5 00 20 MO W0
By in o0

N

Bild 18: SAY 14, SAY 15: Gesomivarlustleistung P, als Funktion
der Umgebungstemperatur #,. Die maximal zullissige Umgebungs-
temperctur betriigt 7, g, — 108°C
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#ild 19: SAY 14, SAY 15: Maximol zuldssiger FluBstrom ¥y wls Funks
tion dat Umgebungstampergtur 4,, Dis moximal rultssige tUmge-
bungstempuratur betriigl &, ;. == 108 °C




